STABILISTORY
BZP630-C, BZP630-D

Diody krzemowe Zenera (stabilistory) planarne matej mo-

cy w obudowie metalowej sg przeznaczone do pracy

w ukladach stabilizujacych napiecie oraz w ukladach

ograniczajacych. )

Stabilistory BZP630-C majg tolerancje napiecia stabili-
" zacji Uz15%

~' Stabilistory BZP630-D maja tolerancje napiecia stabili~

zacji Uz%10%
Diody Zenera pracujgce jako stabilizatory powinny mieé
katode spolaryzowang dodatnio wzgledem anody.
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min 127

Obudowa metalowa TO18 (CE22)

DANE TECHNICZNE

Dopuszczalne wartoSci paramefrow eksploatacyjnych

Prad stabilizacji - = Iz Piot/Uz mA
Szczytowy prad

przewodzenia Irm 300 mA
Moc strat;

tamp = 298 K (25°C)  Piot 250 mW

Temperatura zlgcza 17} 423 K (150°C)
Zakres temperatury
skladowania . tstg 218423 K

(—55-++150°C)

Parametry statyczne i dynamiczne; tomp = 298 K (25°C)

tyb. maks.
Napiecie przewodzenia )
przy Ir =100 mA Ur 1 1,2 v
Uz Tz
v Q Ig
przy przy przy Ur
Iz=5mA Iz=5mA pA A%
min, maks. typ. maks, maks.

dla * BZP630-C3V3 31 35 100 — —
* BZP630-C3V6 34 38 ; 100 — —
* BZP630-C3V9 3,7 4,1 100 — —
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SWW 1156-141
min. maks. typ. maks. maks.
* BZP630-C4V3 4,0 4,6 100 - -
* BZP630-C4V7 44 5,0 90 1 1
* BZP630-C5V1 438 5,4 5 1 1
* BZP630-C5V6 5,2 6,0 60 1 1
* BZP630-C6V2 5,8 6,6 40 1 1
* BZP630-C6V8 6,4 7,2 15 1 1,5
* BZP630-C7V5 7,0 79 10 1 1,5.
* BZP630-C8V2 81 10 1 3
* BZP630-C9V1 85 96 15 1 3
BZP630-C10 94 10,6 10 15 1 45
BZP630-C11 10,4 11,6 15 20 1 45
BZP630-C12 11,4 12,7 22 30 1 6,5
BZP630-C13 12,4 141 24 30 1 6,5
BZP630-C15 ‘138 15,6 28 35 1 1
BZP630-C16 153 17,1 32 40 1 1
BZP630-C18 16,8 19,1 42 55 1 12
BZP630-C20 188 21,2 42 55 1 14
BZP630-C22 20,8 23,3 45 58 1 15
BZP630-C24 22,8 25,6 62. 80 1 16
BZP630-C27 25,1 289 65 80 1 18
BZP630-C30 28,0 32,0 71 90 1 20
BZP630-C33 31,0 350 72 90 1 22
BZP630-D1* 0,66 0,76 8 — —
* BZP630-D3V3 2,9 3,7 100 - —
* BZP630-D3V9 3,5 43 100 —_ -
* BZP630-D4V7 . 4,1 5,2 90 1 1
* BZP630-D5V6 5,0 6,3 {15 1 1
* BZP630-D6V8 6,0 7,5 15 1 15
* BZP630-D8V2 7,3 9,2 10 1 3
BZP630-D10 88 11,0 11 15 1 45
BZP630-D12 10,7 134 24 30 1 6,5
BZP630-D15 13,0 16,5 28 - 40 1 1
BZP630-D18 16,0 20,0 38 55 1 12
BZP630-D22 19,6 244 52 80 1 15
BZP630-D27 241 30,0 65 80 1 18
BZP630-D30 27,0 33,0 172 90 1 20
BZP630-D33 297 363 175 90 1 22

Stabilistory BZP630 moga byé znakowane na obudowie
oznaczeniem pelnym lub wedlug kodu:

oznaczenie
oznaczenie peine zakodowane
* BZP630-C3V3 C3Vv3
* BZP630-C3V6 C3v6
* BZP630-C3V9 Cc3v9
* BZP630-C4V3 C4Vv3
* BZP630-C4V7 C4vr
* BZP630-C5V1 C5V1
* BZP630-C5V6 C5V6
* BZP630-C6V2 C6V2
* BZP630-C6V8 C6Vs
* BZP630-C7V5

CTvs

* U, i r, okreslone dla kierunku przewodzenia stabilistora
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* BZP630-C8V2 c8v?2
* BZP630-C9V1 Ccovi1
BZP630-C10 C10
BZP630-C11 C11
BZP630-C12 Ci12
BZP630-C13 C13
BZP630-C15 C15
BZP630-C16 C16
BZP630-C18 C18
BZP630-C20 C20
BZP630-C22 C22
BZP630-C24 C24
BZP630-C27 c27
BZP630-C30 C30
BZP630-C33 C33

oznaczenie pelne oznaczenie .
zakodowane
* BZP630-D1 Di
* BZP630-D3V3 D3V3
* BZP630-D3V9 D3V9
* BZP630-D4V7 D4v17
* BZP630-D5V6 D5V6
* BZP630-D6V8 D6VS
* BZP630-D8V2 D8Vv2
BZP630-D10 © D10
BZP630-D12 D12
BZP630-D15 D15
BZP630-D18 D18
BZP630-D22 D22
BZP630-D27 D27
BZP630-D30 D30
BZP630-D33 D33
T I
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tury Uz = f(tamp)

Przyrosty napigcia stabilizacji w funkcji tempera-
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Napiecie stabilizacji w funkcji pradu stabilizacji
Uz = f(Iz)
"z [BzP630
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Oporno$é dynamiczna w funkcji napiecia stabili-
zacji 7z = f(Uz)
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Moc maksymalna w funkcji temperatury otoczenia
Piot = f(tamb)
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Prad przewodzenia w funkcji napiecia przewodzenia Wspblczynnik temperaturowy w funkeji napigcia
Ir = f(Up) stabilizacji TKUz = f(Uz) dla BZP630-D i BZP630-C
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